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Amplificatore esponenziale

Utilizzabile per espandere una dinamica compressa
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Esempi di di moltiplicatore e divisore analogici
- con Amplificatori logaritmici ed esponenziali
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AL1, AL2 : Amplificatori logaritmici \%— /!
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AE: Amplificatore esponenziale N !
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Esempio di applicazione degli amplificatori logaritmici ed
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Moltiplicatore Logaritmico

esponenziali

R In uscita a AL1 e AL2:
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In uscita al sommatore:
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In uscita a AE: V0 S —
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€ = K2V81VSZ
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-000- Moltiplicatore Analogico con Amplificato SR oeve
logaritmico ed esponenziali
Esempio di applicazione degli amplificatori logaritmici ed
o esponenziali .
Moltiplicatore Divisore
: Py
v A = —2
O,
5 A -
vy =k (Vg + vy) = k; (Inv, + Inwg) = &y In v, vy, vs =R (v, —v3)=ky (Inv, — Iny,) = ks In %2— ,
4 - . s 1
vy = Ry In vy ; vy = ky Invg;
t\e — k4 z‘l vz . ____ Amplificatore logaritmico vﬁ — kd vz — Amplificatore logaritmico
Amplificatore esponenziale vy —. Amplificatore esponenziale
— Amplificatore sommatore Amplificatore di differenze
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(senza carico) I’AO satura positivamente, mandando D in conduzione
vV . C si carica fino a Ve la differenza ai capi di AO si riduce in quanto
Se V >—7+V0 =V, +V], Vi=Vo, AO entra in regione lineare e V' ( dalla saturazione positiva)
inizia diminuire e D ad un certo punto si interdice. C non si carica piu.

i : I’AO satura negativamente e D interdetto , impedendo al C di scaricarsi
S Vi <V +V7/ =Vpp, +V7/ mantenendo la sua carica e Vy=Vp,
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PROBLEMA 1: 1l carico assorbe
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corrente dal condensatore

PROBLEMA 2: Per V'<V. D éinterdetto
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>V <V =V'=-V,
saturazione

Vo
R,

Inseguitore di tensione che disaccoppia il
condensatore dal carico impedendo che il
carico assorba da esso corrente e lo scarichi
variando il livello di picco “memorizzato” .
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SOLUZIONE2
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Per V. <V. =>V'—> -V

D1 conduce = V'=-Vy =0
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Applicazione del Diodo di Precisione
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Esempio di applicazione: Rivelatore di inviluppo di segnale AM (Amplitude Modulation)

RL
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Se vogliamo rivelare l'inviluppo di
un segnale AM, basta inserire, nel
circuito del rivelatore di picco, una
resistenza in parallelo al
condensatore per fare in modo che
esso possa anche scaricarsi ; in
queste condizioni il circuito e in
grado di seguire il picco del segnale
di ingresso anche in discesa

La costante di 7= R-C vasceltain modo

che essa sia:

- decisamente piu grande del periodo del
segnale portante ( a frequenza maggiore
rispetto al modulante) Tc, affinché il

AN condensatore non si scarichi eccessivamente
tra un picco e l'altro del segnale portante

- sensibilmente piu piccola del periodo del
segnale modulante ( segnale contenente
I'informazione) Tm, affinché il condensatore

possa seguire le evoluzioni del segnale
modulante.

Ul
AM + D1 U2
ouU AOP N A
D1N914 ou out
R
- C —
100n 2.2k "0
5 o
10V § §
N n
| .’ﬂ Y \
JH' | il il
ov I
i | W
M t || il
ot ? o Hi! il
-10V
Os 1.0ms 2.0ms 3.0ms 4_0ms 5.0ms
o V(AM) o V(out) £
Time

Deve essere: Tc<<CR<<Tm
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Per il principio di massa virtuale siha: V= = Vg

1. & \/i >>\/F2::>'\/-_ >>\/F2 e ||Q >0

2. Se \4 <:\ﬁq ::>\/_-<:\/F3 e IF3<<()
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V'V =V, =V'-V >0 =D conduce

Elettronica applicata

L W >R (Inseguitore
=V'=V"-V7)-A di tensione)
VI
Vp —Vp=—
R 0 A
Ma come gia visto parlando del diodo di precisione:
VO +V7/
VO =VI—V]/ — VR —VO = A
vV, V 1 V
A A A A
- ===
Vo =V
12
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Tosatori asimmetrici

+ (\l/ l> Vo

CC =

Se D & interdetto =V, :&Vi D & interdetto se : Vi <0perché V, >0

s R
D conduce se : EVO <-Vy | = —%Vi <-V, » D conduce se : |= VI 2§Vy
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Tosatori asimmetrici
( con Diodo Zener)

Se il ramo A-B € un circuito € aperto

— Configurazione invertente

Vo =2V
R

® 0) SV, <V, +Vy = A-B e un circuito e aperto
Vo

i %VI <V, +Vy =V, Z—%(Vz +Vy)

i ¥

Uscita invertita

SeV, < —%(\/Z +V7/)» Uscita tosata a E.VO =(V, +V7/)I

il ramo A-B e IN CONDUZIONE
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Tosatori asimmetrici
( con Diodo Zener)

TRANSCARATTERISTICA
Voa

1V =V, +Vy)

\ R
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4. Tosatori simmetrici
( con Diodi Zener Simmetrico)

R, Se il ramo A-B e un circuito € aperto
yyy RZ
Dz, Dz, — V,=——=Vi
A >f $8 R
V., Ve, O A-B & un circuito & aperto

Py

wo Ry
l voz—%w

= Vee =

Ll '\V_ZZ/
R, *-V,, -V, <V, <V, +V, =
C l'l'l'l'l -
Ty R R
/ o—e—o0 SE —— (V,+V,,) £V, < g(\/Zz +V,) =
e

*EV < _% V1 +V,,) =V, =V, +V,,

$\/| > %(\/ZZ +V7,1) :>V0 = _(\/22 +Vyl)
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TRANSCARATTERISTICA
VOI\ ______________
V2 Ve e
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Clamper di precisione
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— = Vee

Inizialmente per V, >0 => D OFF e C scarico non puo caricarsi
Per V<0 =V'>0eD ON= V,=0

C inizia a caricarsi fino a quando V; = -V,

—+ N

—~V =0=V'->-V.,.= D OFF

Da qui in poi AO resta aperto
C non puo scaricarsi = Vo=V, +Vp
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